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Esercizio 1
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Determiniamo il modulo del campo elettrico applicando il teorema di Gauss a una
superficie sferica di raggio r, tale che a<r<b:
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La caduta di potenziale tra i due gusci ¢ data da:
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Esercizio 2

a) Calcoliamo la forza elettromotrice indotta mediante la legge di FNL, esprimendo il
flusso del campo di induzione magnetica in funzione della variabile x, che indica la
generica posizione della sbarretta durante il moto.
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Esercizio 3
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b) Diffrazione singola fenditura: il primo minimo a sinistra corrisponde a 0.0 cm
mentre il primo minimo a destra ¢ circa a 9.4 cm, percio si trova a y;=4.8 cm dal
centro:

61=arctan(%):1.447°
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Dall'equazione sinem:ml con m=1 (primo ordine) si ha: w= 5 =2.5-10"m
w
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c) Interferenza doppia fenditura: la frangia luminosa centrale si trova a 4.8 cm mentre
il massimo corrispondente al quinto ordine si trova a 8.3 cm:

yi=4.8 cm
ys=83 cm—4.8cm=3.5cm

65=arctan(%)=1.055°

Dall'equazione sin szm% con m=5 (quinto ordine) si ha:
A= _17.10"*m
sin 0

Gl1 stessi risultati possono essere ottenuti utilizzando l'approssimazione valida per
piccoli angoli: tan6~sin6~0|rad ]



